IR E = (= 2= g = g || ¢

iInformation

DL7513DC

Leitungssender-Schaltkreis

Der Schaltkreis DL 75113 DC ist ein 2fach-Leitungssender, der Differenzsignale entsprechend
den Empfehlungen der CCITT fiir symmetrische Schnittstellenbedingungen (V.11) liefert, sofern
die Ausgangsstufen als Gegentaktausgangsstufen extern gebildet werden. Abweichend davon ist
Open-Kollektor-Betrieb moglich. Das Bauelement enthilt die Stevereinginge OE, 1 OE, 2 OE,
die die Ausgangsstufen der zwei Sender je Baustein entsprechend der Funktionstabelle aktivieren
oder in den hochohmigen Zustand versetzen kénnen. Der Schaltkreis ist fiir symmetrische
Dateniibertragungen bis zu einer Entfernung von max. 1200 m mit einer Ubertragungsrate von
max. 10 M bits kenzipiert.

Vorliufige technische Daten

Gehduse: 16polig, DIL-Plast Rastermafi: 2,5 mm
Bauform: A1 GG nach TGL 26713/02

Masse: =159
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AnschluBbelegung:
1...Datenausgang 1 YP (negiert) 9...Stevereingang OF
2...Datenausgang 1 YP (negiert) 10...Stevereingang 2 OF
3...Datenausgang 1 YS 11...Dateneingang 2 A
4...Datenausgang 1 YP 12...Datenausgang 2 YP
5...Dateneingang 1 A 13...Datenausgang 2 YS
6...Dateneingang 1 B 14...Datenausgang 2 YS (negiert)
7...5tevereingang OE1 15... Datenausgang 2 YP (negiert)
8...Masse 16...Betriebsspannung UCC




Blockschaltbild:
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I ...Element mit hoherer Belastbarkeit

DL 75113 A1 188




Logikschaltbild:

Funktionstabelle:
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H...High-Pegel;

L ...Low-Pegel

X...Pegel beliebig (H oder L)

Z...hochohmiger Zustand

* Gilt nur fiir Treiber 1; bei Treiber 2
enitillt Zeile 4 und Eingang B.




Grenzwerte: min. max.

Betriebsspannung Ucc —_ 7 v
Eingangsspannung Ui - 7 v
Ausgangsspannung Uo — 6 v
Gesamtverlustleistung Piar') - 1 W
") KurzschluB ist fiir einen Ausgang unter Beachtung der Gesamtverlustleistung zul assig.
Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung Uee 4,75 5.25 W
H-Eingangsspannung Uin 2 —_— v
L-Eingangsspannung Ui — 0.8 v
Lastwiderstand zwischen ¥ und Y Ry—v 100%) — 0
Umgebungstemperatur Te 0 70 c

') Zulissige max, Toleranz: +59%,




Statische Kennwerte: (Uce = 50V £ 025V T,=0...70 C)

min. max.

H-Ausgangsspannung Uou
Uce =475V, loy = 30 mA 2 — v
L-Ausgangsspannung UoL
Ucc — -ﬁ.?.‘l "l", |c|.|_ —— 30 ma sm— ﬂ,S v
Differenzausgangsspannungsinderung’) AlUgol —
Uccr =525V, Uccr = 475V 0.4 v
Ausgangsoffsetspannung Uoc
Ucce =525V 3 = \'4
Ausgangsoffsetspannungsanderung AlUgel
Ucc =525V — 0.& W
Ausgangsstrome los. loz
Uce=0V, Uy = —025V, Ups =55V —_ 100 A
Ausgangsstrom bei 3-State
Ucc = 525V, Um =55Y ]OZH.

Uﬂﬂ =05V “‘IE}ZL -_ 20 LA
H-Eingangsstrom ik
UCC = 5.25 I"II'I; U]H =7V — 5'3 E-Hﬁ'u
L-Eingangsstrom =L
Uec=525V, UL =04V
Eingiange 1A, 1B, 1 OF, 2 OE - 1.6 mA
Eingang - 3,2 mA
AusgangskurzschluBstrom?) —los
Ucc =525V 30 150 mA
FluBspannung der Eingangsdiode —Lh
Ucc =475V, —j =18 mA 1.5 1.5 v
Stromaufnahme lec
Ucc=525V,0E=0V — 65 mA

") Uop = Ugp(H) — Uup(H)
) Micht mehr als einen Ausgang gleichzeilig kurzschlieBen, Daver des Kurzschlusses =1 s
(aber, siche Bemerkung 1. unter Grenzwerte).




Dynamische Kennwerte: (Uce = 50V 4+ 01V, T, =25 C—5K)

Signalverzégerungszeiten
Ryy=50010 4150, C. = 50pF 4 5pF

Differenzsignalverzogerungszeit

Hu:1ﬂﬁ“i3u

Flankensteilheit
C. = 50 pF 4 5 pF
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